FAQ - Bauelemente

Superpogtionsprinzip

Linearigerung von Baudementen

MOSFET, Aufbau + Funktion, Steuer- und Ausgangskennlinie
CMOS- Inverter

Hochpass, Tiefpass - Bodediagramm

EEPROM - Zdle

Ubertragungsfunktion

parastédre Elemente beim Bipolartrangstor

Rediserung eines Bahnwiderstandes ( steht nicht im Skriptum - aber Vorlesung)
DRAM - Zdle

Gegenlbergtelung FET - Bipolar

Zeitbereich -> Frequenzbereich (warum, und V oraussetzungen)
OPV?, Erklérung, Vergleich ided - rea

Differenzverstérker bipolar

Thyrigor Aufbau + Funktion

Trangtfrequenz, fmax

konzentrierte Bauelemente/ Knotenregel /Maschenregel
pn - Ubergang

Sperrschichtkapazitét - Varactor
Emittergrundschaltung

Elektrometerverstérker

Trangstoren im aktiven Bereich sind Spannungsgest. Stromqudlen - Warum? - Kennlinie

Offsetgrofzen beim OPV

Bipolartrangstor: Aufbau, Funktion, Dotierung, Kennlinie, Lineariseren (ESB), Paradtére
Elemente

Stromverstérkung beim Bipolartransstor - Streuung

Ubertragungsfaktor

Warum ist der MOS - Transstor hochohmiger

Snn der netzwerkandytischen Darstellung

Gummelzahl, Gummeplot

MOS-/Bipolartransstor: Vor-/Nachteile

thermisches Verhdten von FET und Bipolartrans stor

Addierverstérker

Thevenin - Norton Theorem

Charakterigtische Grolien beim Bipolartrang stor

MOS - Legungstransstor

FallsIhr weitere Fragen gesammelt habt, schickt semir bittean studenten@entner .net.
Danke!
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